Transistor [N, G, Lead [ Owut- Maximum (V) Maximum Max. | Freq Y Leakag Gain
Type No. | % % Manufacturer ident| line | Vo Ver Ve I, Power |T.(°C)| Resp/MHz)| Iuo@®Ve | he @ I

2N16TA N G |GEC 12 12A 3¢ 30 5.0 «075A <O75W 85A 5.0008 2UA 15V 50

2N168 N G |ETC 210 (TG0 5 15 15R «020A «065W 854 5.0008 SUA 15V 90 «001A
2N1680 ~N G |GEC 12 128 15 15 «020A +055W T75A 6.0008 SUA 15V 20

2ZN168A N G (ETC 210 {To 5 1% 1SR «020A «065KW 854 5.0008 5UA 15V 90 «001A
2Nl68A® ~N G {GEC 12 128 15 15 -020A «065HW 854 5.0008 SUA 15V 40

2N169 NG [ETC 210 |fu 5 15 15R 5.0 - 020A «065W 854 8.000B 5UA 15V 48 +001A
2Nl69® N G [GEC 12 128 15 15 + 0204 «055K 754 4.0008 SUA 15v 40

2N169A N G [ETC 210 10 5 25 25R 5.0 «0204A «065% 85J 9.0008 SUA 15V 84 .001A
2N169A0 N G [GEC 12 12A 25 25 5.0 «025A +075% 85A 9.0008 SUA 15V 50

28170 NG [ETC 210 jTo0 5 io0 SR «G20A «025% 854 4£.0008 3ua sV 3o

2N172 N G [ETC 210 |TO S 16 15R 1.0 »0254A «OTH5W 754 3.0008 3u4 9V 40

2NLT720 -N G |TII 10 108 16 «005A «065W 754 AM CON 3uA 9V

2N173 P G JRCA DEL MDT ETC 405 |70 36 60 50 40.0 [15.000A 150.000W iooC +010€E [ 100UA 2V 40

2N174 P G |TII DEL MOV RCA ETC 405 |TO 36 80 55 60.0 [15.000A 150.000W 100C «010& | 100UA 2V 36

2N1T4A PG [ETC 405 [TO 36 80 70S 60.0 |15.000A 170.000W 1004 «1008B 4MA 8OV 60 1.200A
2N17% PG |ETC 210 [TO S 25 12.0 «002A <0504 85J «8508 12UA 25V 65

2N1T75@ P G [RCA 55 {T0 40 10 10 +002A « 020w S0A «8508 12UA 25V b4

2N176 P G {MOT RCA BEN ETC 605 170 3 40 30§ 3.000A 10.000W 904 «005E 3MA 30V 64

2N178 P G {MDT FYC 605 [TO 3 40 308 3.000A 10.000W 904 +005E 3MA 30V 30

2N180 PG jETC 210 [T0 5 36 30 «025A «150W 754 » 7008 10UA 30V 60

2N180@® - G (€8S 35 35C 30 30.0 « 150N 754 .7008 10UA 30V 60

2N181 P G |ETC 210 (YO0 5 30 30 «038A »250W 154 -700B 16Ua 25V 60

2N181le -P G |CBS 35 350 30 30.0 «250W 159 « 7008 10UA 30V 60

2N182 N G |ETC 210 10 S 25 15.0 +010A «100W 854 10.0008 3UA 10V 30

2N182e -P G (8BS 35 35C 25 20.0 +100W 154 2.5008 3UA 10V 25

2N183 NG |ETC 210 |TO 5 25 15.0 «010A «100W 85J 10.0008 3UA 1oV 45

2N1i83e -P G (CBS 35 35C 25 20.0 «100W 75J 5.0008 3UA LoV 50

2N184 NG |eTC 210 {10 5 25 15.0 «010A « 100W 854 10.000B SUA 10V 100

2N184@ -P G {LBS 35 35C 25 20.0 « 100W 754 10.0008 3UA 10V

2N185 PG [ETC 210 |[TO 5 20 20 10.0 «150A « 1500 754 AUD 1544 20V 70

2N185@ -P G |TII 10 108 20 «150A «150W SOA AUD 15uUA 20V

2N186 PG |ETC 210 |[TO S 25 25R 5.0 «200A «1004W 854 +8008 16UA 25V 24 «100A
2N186® -P G [GEC 57 578 25 25R 5.0 «200A «075W 60A «8008 16UA 25V 24

2N186A P G [ETC 210 {10 5 25 25R 5.0 «200A + 2004 85J «800B 16UA 25V 24 «100A
2N186A® P G |GEC 57 578 25 25R 5.0 «200A «180W 60A +8008 16UA 25V 24

2N187 P G |ETC 210 |Tu 5 25 25R 5.0 «200A + 100w 854 1.0008 16UA 25V 36 «100A
2N]187@ -P G |GEC 57 578 25 25R 5.0 «200A ~OT5W 60A 1.0008 l6ua 25V 36

2N187A P G ETC 210 |TD 5 25 25R 5.0 «200A « 200W 85J 1.000B 16UA 25V 36 «100A
2N1BTA® P G |GEC 57 578 25 25R 5.0 «200A «1B0W 60A 1.0008 16UA 25V 36

2N188 P G |ETC 210 {TO 5 25 25R 5.0 «200A «100W 85J 1.2008 16UA 25V 50 «020A
2N188® -P 6 |GEC 57 5718 25 25R 5.0 «200A +OT5W 60A 1.2008 l6Ua 25V 54

2N188A PG |ETC 210 |TO 9 25 25R 5.0 «200A «200W 854 1.2008 16UA 25V 50 «020A
2N188A0 P G IGEC 57 578 25 25R 5.0 +200A «180W 60A 1.2008 L6UA 25V 54




